以下是我手头有的一些大连理工材料学院材料科学基础的历年真题的一些资料 ，希望对考大连理工大学材料学院的学弟学妹们有所帮助。我是2012年考大工的，专业课考了143，自我感觉考得不错，分享一下我复习专业课的一些经验和教训吧。我考的是材料科学基础和固态相变原理，但在复习过程中，我只看了材基，（应为前几年固态相变的几乎不考，所以没看）但我看了我们本科学的金属学及热处理里的热处理部分，结果12年考试考了不少固态相变的内容，很大一部分人就吃这个亏了，希望大家应以为鉴。还有一点特别重要，不要把历年考研真题看得太重要，34所自主招生的学校他们出题每年只是大致考点差不多，考过的题不会重复考的，真题及各种找来的资料只是你更好理解课本的一种辅助方式；我的方式是把每年真题抄一本上，自己翻书找答案，把答案在抄一遍，时不时的拿出来背背（我们学到的东西，只有记住了才能内化为我们自己的理解），我之所以专业课考得不错，也得益于此，课本内容几乎都抄过、背过，不要再浪费时间找什么大纲，内部资料什么的，基本没用，不如把时间腾出来，多看看课本。题型每年都在变，考点也有所变动，但万变不离其宗，只要把握了课本，理解到位，什么题型也逃不过你的火眼金睛的。祝学弟学妹们好运！
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2006年大连理工大学考试试题

材料科学基础

一、名词及简答

晶体结构部分：空间点阵、晶体、晶包、晶体结构及空间点阵区别、配位数、致密度、固溶体

晶体缺陷部分：点缺陷、位错及其特征、滑移、单位位错、全位错、不全位错、位错反应、孪晶

扩散部分：菲克第一二定律，反应扩散
变形和再结晶部分：应力应变曲线、滑移系（线）、取向因子、显微组织、择优取向、形变织构、回复、再结晶

相图部分：相率、结构起伏、形核、过冷度、相、枝晶偏析、伪共晶、离异共晶、

二  简答及计算

致密度的计算、晶包中的原子数、晶体结构的三维表示及计算、柏氏矢量、位错反应的计算及判断、菲克第一二定律描述及证明、扩散必有一道计算、派-纳力、霍尔-佩奇公式应用、（非）均匀形核时晶胚自由能变化的计算、临界晶核半径的计算、铁碳相图计算及绘画、凝固过程组织变化示意图
注：画框的为06年考试的考点，其余也为需要掌握的重点内容，仍要认真准备。

2007年大连理工大学硕士生入学考试

材料科学基础

一、名词解释

交滑移、固溶体、致密度、配位数、扩散第一定律、施密特因子、奥氏体、晶包、合金、柯氏气团

二、判断说法的正误并说明原因
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2008年材料科学基础考研真题（回忆版）

一、名词解释
往年真题没考过的：空间点阵、体扩散、平衡分配系数

二、判断正误

三、2003年真题第三题（类似。只是数据不同）

  给出三个位错反应，判断能否进行

四、显微组织及织构是怎样形成的，对金属性能有何影响？

五、扩散（主要计算两种物质扩散激活能大小，用公式D=D0exp(-Q/RT)）

六、金属强化的四种方式，强化机制

七、霍尔佩奇计算屈服强度

八、铁碳相图自由能成分曲线，画自由焓曲线示意图

九、画两个指定的晶面上指定位错发生交割后的割接或扭折的示意图
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2010大连理工大学材料科学基础基本回忆版
第一题 名词解释20分
1、 再结晶与二次再结晶
2、 伪共晶与离异共晶 
3、 热脆与冷脆
4、 平衡分配系数与有效分配系数
5、 交滑移与双交滑移
第三题 简答题
1、 晶粒大小对材料力学性能的影响，实际生产中如何控制？
2、 比较间隙固溶体、间隙相、间隙化合物的异同？
3、 原子间键合方式有几种？金属为何有良好的延展性、导电性及负的电阻系数？
4、 晶核长大动力学条件、机制？
5、 标晶面晶向
6、回复、再结晶驱动力？

7、三元相图平衡反应，类型及反应式？

8、晶界特性？

9、残余应力类型及对晶体性能影响？

10、能量角度解释共格界面和非共格界面

四、作图与计算

1、画出各晶面晶相指数

2、区域熔炼沉淀计算

3、霍尔佩奇公式计算

4、铁碳相图计算

五、证明

均匀形核的临界形核功为表面能的1/3

六、方形铝板中间冲一小孔，画出小孔周围组织示意图，并适当解释

七、给出相图中两种成分的室温组织，鉴别并说明原因
